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(54) QUY TRÌNH CHẾ TẠO ĐẾ TÁN XẠ RAMAN TĂNG CƯỜNG BỀ MẶT (SERS) 
HOA NANO BẠC TRÊN BỀ MẶT SILIC

(57)  Sáng chế đề cập đến quy trình chế tạo đế tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) 
hoa nano bạc trên bề mặt silic. Quy trình này bao gồm các bước: làm sạch và tạo liên kết 
Si-H trên bề mặt mảnh silic; lắng đọng các hoa nano bạc lên trên bề mặt mảnh silic đã làm 
sạch bằng lắng đọng điện sử dụng chế độ dòng điện không đổi trong dung dịch lắng đọng 
chứa axit flohydric và bạc nitrat với sự có mặt của các chất ổn định bề mặt, ví dụ, axit 
ascorbic và polyvinylpyrolidon, trong etanol; rửa đế silic với các hoa nano bạc trên bề mặt 
thu được ở bước trên trong nước khử ion, để khô tự nhiên và bảo quản ở nhiệt độ phòng, 
thu được đế SERS hoa nano bạc trên bề mặt silic. Đế SERS thu được theo quy trình theo 
sáng chế có độ ổn định cao và cấu trúc có trật tự và có thể điều khiển được, thể hiện độ 
nhạy cao trong việc phân tích để phát hiện các chất hữu cơ độc hại bằng kỹ thuật SERS.
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